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(C) max | max | max | max_ | max max min | max max min max (+typ]

(s) | (ns) | (as) | (ns) | (ns) ) (nA) ® | O | ob]| /) | GF)
52813-3 SEEQ 0~70 4,75~5.25 80/30| 0.8] 20| 10| 045/21 2.4/0.4] 10
52B13/H-200 SEEQ 0~70] 200] 200 0 6] 4555 s0/30| 0.8 20| 10| 04521 2.4/0.4] 10
52813/H-250 SEEQ 0~70| 250 2501 o0 0] 4555 80/30| 0.8 20| 10 o1 2.4/04] 10
52B13/-350 SEEQ 0~70| 350] 350{ o0 80|  4.55.5 80/30| 0.8] 20| 10 045021 2.4/04] 10
53813/H-200 SEEQ 0~70| 200 200] 0 60|  45~55 80/30| 0.8] 20| 10] 0.4521 24/0.4] 10
53813/H-250 Tseeq 0~70| 250 250| 0 70 4.5~5.5 80/30| 08| 20| 10| 04521 2.4/0.4] 10
53B13/H-350 Iserq 0~70| 50| 30| © 8| 45~55 80/30| 0.8] 20| 10| 04521 2.4/0.4| 10
28164 INTEL o0~70| 250 250] o 80| 4.75~5.25 100/50] 0.8] 20| 10] o0.45/21 2.4/0.4] 10
2816A-2 INTEL 0~70| 200| 200] 0 80| 4.75~5.25 100750 0.8] 20| 10| 0.45/2.1 2.4/0.4] 10
2816A-3 INTEL 0~70| 30| 30| 0 100] 4.75~5.25 wo/s0| 0.8 20| 10] 0.45/21 2.4/0.4] 10
2816A-4 INTEL 0~70| 50| 450] 0 130]  4.75~5.25 00/50] 0.8] 20| 10| 04521 2.4/0.4] 10
28164-200 SEEQ 0~70| 200| 200] 50 00|  45~5.5 10/0| 0.8 20| 6 0.4/2.1 2404 1
28164-330 SEEQ 0~70| 350] 350 50 100]  4.55.5 no/40] 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2404 10
2816A/AH-250 SEEQ 0~-70| 250 250 50 00] 4555 1040 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2404 10
2816A/AH-300 SEEQ 0~70| 00| 300] 50 wo| 4555 10/20| 0.8] 20| 6 0.4/2.1 240.4] 10
55164-200 SEEQ 0~-70] 200 200 50 00| 4.5~5.5 11040 0.8 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4| 10
5516A-250 SEEQ 0~70| 250 250] 50 00| 4555 1mo/e] 0.8 20[ s 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
5516A-300 SEEQ 0~70| 300] 300] 50 00|  45~55 o0 0.8 20| & 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
BR2816A-250 ROI 070 250 250| 20| 100| 70| 4.75~5.25 10/40| 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
BR2816A-300 RORM 070 300) 300] 20| 120] 80| 475~5.25 10/20| 08| 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
BR26164-350 ROFM 0~70| 350| 350 20| 195| 100| 4.75~5.25 1m0/0| 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2404 10
BR2816A-450 ROHM 0~70| 450 | 450| 20| 150| 100] 4.75~5.25 10/ 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2404 10
KMZB16A-25 saH o~70| 250] 250] 20| 1] #0| 4.5-5.5 1050 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
KM2816A-30 saM 0~70| 300| 300] 20 0] 4.75~5.25 1n0/50] 0.8] 20| 6 0.4/2.1 24/04] 10
KMZ816A-35 sa 0~70| 350 30| 20 0] 4.75~5.25 no/50| 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
KM2816A-45 SN 0~70] as0] 450[ 20 0] 475525 10/50| 08| 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
MSHZ816A-250 OKI 0~70| 250 250| 20 70| 4.755.25 1020 o0.8] 20] 6 0.4/2.1 2404 1
WSHZB16A-254S oK 0~70| 250 250] 20 0| 4.75~5.25 1040 08| 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
MSH2B16A-25R OK1 0~70| 250| 250| 20 70| 4.75~5.25 10/40] 0.8] 20| & 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
WSHZBL6A-300 OKI 0~-70| 300| 300| 20 80| 475525 110/40| 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2404 10
MSM2816A-30AS 0K1 0~70| 300} 300| 20 80| 4.75~5.25 11040 0.8] 20 & 0.4/2.1 2.40.4] 10
MSM2816A-30RS oK1 0~70| 300] 300] 20 80| 4.75~5.25 1m0/40| 0.8 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4| 10
MSM2816A-350 OKI 0~70 | 350 350 20 100 | 4.75~5.25 wo/40| 0.8] 20] 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
MSHZBL6A-35AS OKI 0~-70| 50| 350 20 100| 4. 75~5.25 mo/o| 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
MSH2816A-35RS 0Kl 070 | 350 | 350 20 100 4.75~5.25 mo/a0 | 0.8] 20 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
WSH28164-450 OKI 0~70| 450 400| 20 100 4.75~5.25 10/40| o0.8] 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
WSH28164-45AS OKT 0~70| 450 4s0] 20 100 | 4.75~5.25 mo/o|  0.8] 20| 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
WSH2816A-45RS OKI 0~70| 50| 450 20 100]  4.75~5.25 10/40] 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2.4/04] 10
HSH2816AAS-250 0Kl 0~70| 250] 50| 20 0| 4.75~5.25 10/40] 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2.40.4] 10
MSM2816AAS-300 OKT 70~70| 00| 300] 20 80| 4.75~5.25 10/40] 0.8] 20| 6 0.4/2.1 24/0.4] 10
WSH2816AAS-350 oK 0~70| 350 350] 20 100 4 75~5.25 10/40| 08| 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4] 10
WSH2816AAS-400 OKI 0~-70| 400| 400] 20 100 | 4.75~5.25 10/40] 0.8] 20| 6 0.4/2.1 2.4/0.4| 10 i
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